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1. WSTEP
1. 1. Przedmiot normy. Przedmiotem ncrmy sa ogélne
wymagania i badania dotyczace rezystordéw warstwowych

metalowych ML T | OML T nalezacych do grupy 2B.wgPN-77/
T-80051,

1. 2. Zakres stosowania przedmiotu normy, Rezystory

MLT i OMLT przeznaczone sa do pracy w zakresie tempe-
ratur od minus 55 do plus 1250C przy wilgotncsci wzgled-
nej otoczenia do 98 %, cidnieniu atmosferycznym 1 +300 kPa
{10 = 3000 mbar), w obwodach napiecia stalego, przemien-
nego i impulsowegc o prostokatnym, trapezowym lub tréj-
ketnym ksztatcie impulsu, W warunkach pracy impulsowe]
nie powinno byé przekroczone napigcie graniczne podane w
tabl, 3, ditugoéé impulsu nie powinna przekraczaé 500 Us,
czestotliwosé impulsu nie powinna przekraczaé 500 kHz, a

moc obciazenia impulsowego rezystora - wg tabl, 1.

a) w zalezncéci od temperatury otoczenia - wg rys, 1,
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b) w zaleznoéci od ciénienia atmosferycznego - wg
Tablica 1 rys. 2
Suma mocy Sredniej w impulsie Stosunek najwigkszej o ;%
Ps, i mocy sktadowe]j statej, dopuszczalnej mocy w 1
wyrazona w czesSciach mocy impulsie P]- do mocy 00
znamionowej P, znamionowej P,
m.
do 0, 1 1000
60
ponad 0,1 do 0, 2 500
”-
ponad 0,2 do €, 5 10 :
ponad 0, 5 do 0, 6 ' 5 o
300 101, 533 266 139 1066 0 &k
ponad 0,6 do 0,8 2 (3000) (1018) (53) (26) (13) (10) © mbor
|
1. 3. Nazwy i okredienia
Rys, 2
1. 3.1, Moc obciazenia - najwigksza dopuszczaina moc
wydzielona na rezystorze, wyratona w procentach mocy 1.3, 2, Pozostate nazwy i okresienia - wg PN-74/
Znamionowej; T-04601/01.
—-r
Zgloszona przez Instytut Tele-i Radiotechniczny _ 7 _
Ustanowiona przez Generalnego Dyrektoro Ziednoczenia Przemysty Podzespoiéw i Materialéw Elektronicznych
UNITRA-ELEKTRON dnia 5 kwietnia 1978 r. joko norma obowigzuigca od dnia 1 paidziernika 1978 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 12/1978 poz.56)
Cena zt 7,20

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1978,

Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. .20 Ngkl. 3000 +55 Zeom. 1844/78
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2, PODZIAL | OZNACZENIE

=t SPS e=

&1, Podziat

2, 1.1, Rodzaje
MLT - produkcja katalogowa,

OML. T - produkcja niekatalogowa,

i 12 Grupy szuméw, W zaletnoéci od wartoéci wspdi-
czynnika szumdéw prédowych rezystory MLT i OMLT dzieli
sig na grupy szuméw: '

A - o wspétczynniku szuméw pradowych mniejszym i
réwnym 1 uv/V,

B - o wspétczynniku szuméw pr'gd_owych mniejszym i "dw-

nym 5 pv/v,

2, 1.3, Rezystancje znamionowe - wedtug ciagéw E24,

E12 | E6 zgodnie z PN-70/T-02003 w zakresie rezystancji

wg tabl, 2,
Tablica 2
Moc Rezystancja znamionowa
znamionowa
w min max
Q MQ

0,125 10 ‘ 2,2
0,25 10 3,0
0,5 10 5,1
1,0 10 10,0
2,0 10 10,0

_gL_1,4.' Tolerancje rezystancji - 1:_5',' +10 1 £20%.

2, 1,5, Moce znamionowe - 0, 125; 0,25; 0,5;1,0 12,0 W,

2,1, 6,' Napiecle graniczne - wg tabl. 3,

-

2,1.7_Kategorie kiimatyczne, Wzaiez_noéci od wy-

trzymatoéci na dziatanie czynnikéw klimatycznych rezysto-
ry dzieli sie na nastepujace kategorie klimatyczne:
55/125/56,
55/125/21.

2, 2, Oznaczenie

2,2, 1, Sposéb budowy oznaczenia - wg PN-77/T-80051

p. 2.2, z pominigciem oznaczenia grupy.

2,2 2, Przyktad oznaczenia rezystora MLT o mocy zna-
mionowej 0,5 W, o rezystancji znamionowej 330 kQ, tole-
rancjl rezystancji £5%, wspdtczynniku szuméw 1 uVA/, ka-

tegorii kiimatycznej 55/125/56:

REZYSTOR MLT
0, 5W-330 k @ -(+5%) -A-55/125/56

BN-78/3281-36

3, WYMAGANIA

3.1, Wyglad zewnetrzny, Rezystor powinien byé pokry-

'ty warstwa emalii, Na powierzchni warstwy ochronnej re-

' zystora nie powinno byé Widocznych uszkodzen mechanicz-

nych obnatajacych materiat rezystorowy. Dopuszcza sig¢ na
powierzchni kapturkéw dwa nie polakierowane miejsca o
powierzchni nie wigkszej ni2 0,5 mmZ  dla rezystoréw
0,125; 0,251 0,5 W oraz 1 mm2 dla rezystordw 1 Wi 2 W,
jak réwniez nieréwnosci obrze2a kapturkéw o gigbokodciadh
nie wigkszych ni2 0, 2 mm dia rezystoréw 0,125; 0,25 i
0,5 W oraz 0,5 mm dla rezystoréw 1| Wiz W,

Koficédwki rezystora powinny mieé oc.:hr‘ong przed koro-
zja i nie powinny byé pokryte warstwa emalii, Dopuézcza
sie pokrycie koficéwek warstwa emalii na dtugoéci nie wigk-

szej niz 3,5 mm, liczac od kapturka rezystora,

Tablica 3 #
. Napiecie graniczne, V, przy
Cisnienie Rodzaj obciaZenia mocach znamionowych, W
0,125 | 0,25 0,5 1,0 2,0
moc pradu statego lub przemiennego 200 250 350 50C 750
powykej 4, 4 kPa 0o P;, <0,1P, 350 450 750 1000 | 1200
(44 mbar) E 2 - '
"ri% 0,1P, <P;, <0,2P, 250 300 650 gco | 1050
0 a ‘
g E 0,2 Pn < i <o0,8 Py 3 200 250 250 500 750
od 4,4 kPa (44 mbar du st i
4, { ) moc pradu statego, przemiennego 150 _— — — 350
do 1 kPa (10 mbar) lub impulsowego
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3.2, Konstrukcja | wymiary - wg rys, 31 tabl, 4,

-
y ©
j, b ] ._J_. _Lﬁ"
1 r =.T—| |
. i
2r23 B’ £ N 2523

Rys, 2
Tablica 4
Moce Maksymalne wymiary Maksvmalina
znamionowa mm mosa 1)
WG D I d_ | 2
0,125 g, 8 6,2 0.6 | 0,3
0, 25 3,0 7.0 0,6 2,4
0,5 4,2 10,8 0,8 1,0
1,0 6,6 13,0 0,8 2,0
2,0 8,6 18,5 1.0 15
1) Maksymalna mase rezystora pedano dia informacii,

3,3, Rezystancja ~ wg PN-77/T-80051 p. 3. 3.

3.4, Wytrzymato$é mechaniczna kohcéwek —wg PN-77/

T-80051 p, 3.4, Zmiana rezystancii rezystora po naraze-.

niach nie powinna przekracza¢ 1,5% lub 0,5Q w zalez—

nosci od tego, ktéra z tych dwu wartosci jest wigksza,

3.5. Lutownosé, Po lutowaniu kofcdwki rezystora po-

winny byé pokryte gtadka i biyszczacy lutowing na co  nhaj-
b

mnie] 85% powierzchni, Pozostate 15% powierzchni moie

byé nirvte lutowing wykazujaca pory o srednicy mniejszej

Nz 1,32 mm, nie zgrupowane w jednym obszarze lutowiny,

Zriana rezystancji rezystora w wyniku lutowania nie
powinna byé wigksza niz 1,5% Iub 0,5 & w zaleZnosci od
tego, Ktdéra z tych dwu wartodci jest wierksza, Po  lutowa- )

niu cecha rezystora powinna pozostad czytelna,

3.6, Wytrzymatoéé na zmiany temperatury -wg PN-77/

T-80051 p, 3.6. Zmiana rezystancji rezystora w  wyniku

rarafenia nie powinna przekraczaé 2% wb 0,5 & w za-—

leznosci od tego, kidra z tych dwu wartoéci jest wigksza,

3. 7. Wytrzymalosé na wibracje sinusoidalne, Fo dzia-

taniu wibracji w przedziale czgstotliwoéci od 10 do 2000 Hz,
o przyspieszeniu szczytowym 10¢g, lub o amplitudzie prze-
mieszczenia 0,75 mm w ciggu 6 h rezystor nie powinien u-
lec uszkodzeniu, a zmiana rezystancji nie powinna przekra-
cza¢ 2% lub 0,5Q  w zaleznosci od tego, ktéra =z tych
dwu wartosci jest wiexksza, Rezystory o mocach znamiono-
wych t W i 2W nalefy podczas prdky mocowad dodatkowo
sziywno do stolu wstrzasarki za pomocg obejm, Miedzy obel

ma a korpusem rezystora natezy stosowad przektadke filcowa.

. 3.8, Wytrzymaiosé na udary mechaniczne, FPo dziata-

niu 1000 £10 udardw w kuzdym kierunku o przyspieszeniu
szczytowym 150 ¢, rezystor nie powinien ulec uszkodzeniu,
jego cecha powinna pozostad czyteina, a zmiana rezystan-
cji nie powinna przekraczad 2% lub 0,5 @ w zmleznoéci od
tego, ktéra z tych dwu wartcici jest wigksza,

Rezystory nalezy mocowaé jak w proébie wytrzymaloéci
na wibracje, |

3.9, Wytrzymalasé na dzialanie czynnikéw  klimatycz—

nych - wa PN-77/T-80051 p. 3.9.

Zmiana rezystancil w stosunku do rezyvstancii | przed
dziataniem czynnikdw klimatveznych nie powinng przekra-
czad;

+4% dla rezystordw o rezystancii znamicnowe] ponizej
1TMEa

+6% dla rezystordw o rezystancji znamionowej rdéwne]

lub wiekszej niz 1 MQ

3 .10, Wytrzymatosé | odportiosd na wilgotne goraco st~

te - wg PN-77/T-80051 p. 3.10.

Zmiana rezystarcji po narazeniu nie powinna przekra-
czac;

od -3% do +6% dia rezystordw o rezystancji znamiono-
wej ponizej 1 M,

nd =3% do +8% dla rezystordw o rezystancji znamiono-

waj réwnej | wigkszej niz 1 MQ
Wartosc wspdtczynrika szuméw piradowych nie powinna

przekraczad wartesci podanej w 2,1, 2,

3. 11. Temperaturowy wspélcaynnik rezystancji nie po—

winien przekraczadé wartodci podanych w tabl, 5.

Tablica 5

Temperaiurowy wspotczynnik
rezystancji

Rezystancja
znamiohowa w zakresie
temperatur

od +20 do +125°C

w zakresie
temperatur
od -55 do +20%C

- o -5 ,0
%/°c | 107%/°c %/%c |07/ 2
ponizej 1 ME +0,12 +1200 10,07 1t 700
1t MQ i wy2sza | £0,12 +1200 +0, 10 +1000
3, 12. Odpornosé na obciazenie impulsowe, Rezy=stor

powinien wytrzymaé bez uszkodzen obciazenie impulsowe w

warunkact wg 1.2 w normainych warunkach almosferycz-

nych, w ciagu 30 min, ”
Po dziataniu obciazenia impulsowega cecha rezystora
powinna pozostaé czytelna, a rezystancja nie powinna zmie-

&
ni¢ sig wiecej niz o £3%,

3,13, Szumy, Wartosé wspdtczynnika szumow prado-

wych nie powirna przekraczad wartosci podanej w 2.1, 2,
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3, 14, Trwatosé w temperaturze +70°C - wg PN-77/
T-80051 p. 3.16. Zmiana rezystancji w czasie naraZenia
i po narazeniu nie powinna przekraczaé 149, Wartoéé

wspétczynnika szuméw pradowych po naraeniu nie powinna
przekraczaé wartosci podanej w 2, 1. 2,
Po narazeniu dopuszcza sig zmiang koloru emalii ochron-

nej.

3,15, Trwato$é w gbérnej temperaturze kategorii - wg

PN-77/T-80051 p, 3.17. Zmiana rezystanc]i w czasie trwa-
nia narazenia i po narazeniu nie powinna przekraczaé *4%.
Wartoéé wspétczynnika szuméw pradowych po naraZeniu nie
powinna przekraczaé wartosci podanejw 2,1, 2,

Po naraZeniu dopuszcza sig zmiang koloru emalii o-

chronnej,

3,16, Wytrzymatoéé na plesnie (dotyczy rezystordw o
kategorii klimatycznej 55/125/56), Po dziataniu

powierzchni

grzybéw

pleSniowych w ciagu 28 déb dopuszcza sig na

rezystora  wzrost pleéni trudno zauwazalny gotym
okiem, widoczny przy powigkszeniu 50x.,
Po zmyciu grzybni z powierzchni rezystora dopuszcza

sie uszkodzenia powierzchni trudno zauwazalne gotym
okiem, widoczne przy powiekszeniu 50x,

Po dziataniu grzybéw plesniowych cecha rezystora po-
winna pozostaé czytelna,' a zmiana rezystanc]i nie powinna
pr'.zekr-aczaé:

+4% dia rezystordédw o rezystancji znamionowe] ponizej
1 MQ,

16% dia rezystoréw o rezystancji znamionéwej réwnej

i wigkszej niz 1 MRQ |,

3. 17, Wytrzymatoéé na stona mgte (dotyczy rezystoréw
o kategorii klimatycznej 55[125[56!; Po dziataniu

mgty o temperaturze 35 +2°C w ciggu 4 déb

stonej
rezystor nie
powinien ulec uszkodzeniu,' cecha powinna pozostaé czytel-

na, a zmiana rezystancji nie powinna przekraczaé:

4% dla rezystoréw o rezystancji znamionowej poniZej
1M,
+6% dla rezystoréw o rezystancji znamionowej réwnej

i wigkszej niz 1 MQ
Po dziataniu stonej mgty dopuszcza sig

koricéwek,

pociemnienie

3,18, Cechowanie. Na rezystorze nalety umiedcié w

sposéb trwaty, czyteiny i jednoznaczny nastepujace dane:

a) znak wytwércy (dla rezystoréw 0,-1 25W 1 0,25 W nie
podaje sig)‘,- .

b) rodzaj rezystora (dla rezystoréw: 0,125 W nie poda-
je sie),

c) moc znamionowa oznaczona liczba W.(tytko dla re-
zystoréw 1 W i 2 W),

d) rezystancje znamionowa w Q , kQ lub MQ ,

e) tolerancje rezystancji w %,

f) dwie koficowe cyfry roku produkcji (dopuszcza sie
podawaé tylko ostatnia cyfre roku produkcji dla rezystoréw
0,125W i 0,25 W oraz dla rezystoréw o kategorii klima-

tycznej 55/125/56),

g) znak TM dla rezystoréw o kategorii kiimatycznej
55/125/56,

Dla rezystoréw ML T dopuszcza sie skrécone cechowa-
nie zawierajace co najmniej:

a) rezystancje znamionowa,

b) tolerancje rezystancji
oraz stosowanie kodu wg PN-75/T-02052 do oznaczenia re-

zystancji znamionowej i tolerancji rezystancji,

4, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Pakowanie, przechowywanie i transport - wg PN-‘??/

T-80051 p. 4,

5, BADANIA

5, 1. Program badaf

5, 1. 1. Badania niepetne nalety wykonywaé przy odbio-
rze partii rezystordw w kolejnosci préb podanej w tabl, 6

oraz naley sprawdzié jakosé opakowania,

Tablica 6

Wadli-
Wyma-
Sprawdzenie gania g WoRE
Badania dopusz-
wg wg czalna
W,
wygladu ze- 3.1 PN-75/T-04600
wnetrznego i
cechowania 3.18 p. 2.2
135
konstrukcjl i 3.8 PN-77/T-80051
wymiardéw : p. 5.4,2
rezystancji 3.3 PN-77/T-80051
p. 5.4,3
1,0
PN-77/T-80051
6w 3.13
szuméw 1) 1 b. 5.4.13
1) Dotyczy rezystoréw o grupie szuméw A, o rezystan-
cji znamionowej réwnej i wigkszej niz 10 kQ

5,1, 2, Badania petne nalety wykonywaé¢ okresowo, co

najmniej raz na pét roku oraz bezposrednio po uruchomie-
niu tub wznowieniu produkcji, zmianie metod technologicz-
nych, zmianie materiatéw |ub konstrukcji, ktére mogg mieé
ujemny wptyw na jakosé rezystora, Badania petne naleky
wykonywaé w przypadku rezystoréw o reiystancji zbliZonej
do najmniejszej, krytycznej i najwigkszej w koigjnosci po-
danej w tabl, 7,

W przypadku rezystoréw OML.T naleiy przeprowadzad
jeden raz na kwartat badania 1 i 11l grupy badari wg tabl, 7,

jezeli wyiriaga tego odbiorca,
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Tablica 7
Gr a’ Ozna- Wymagania Badania
up’ Sprawdzenie czenie wg wg
badan ,
proby
1. 2 3 4 5
wytrzymatosci na rozcigganie koncéwek ‘Ua 3.4 PN-77/T-80051
p. 5.4, 4.1
N-— 4
wytrzymatosci na zginanie koAcdwek 1) ub 3.4 PN-77/T-80051
P. 5.4.4,2
sz PN- T-8
wytrzymatosci na skrecanie koncéwek 2) Uc 3.4 i 572/4 30051
i s ; PN- T-80
wytrzymatosci na zmiany temperatury Na 3.6 77/ Gl
p. 5.4.6
- PN-77/T-80051
lutownoé$ci X 3.5 b. 5.4.5
wytrzymatoéci na wibracje sinusoidalne FCA 3.7 - 5.4.1
H wytrzymatoséci na udary mechaniczne Eb 3.8 54,2
PN- T-8005
wytrzymato$ci na suche goraco Ba 3.9 72/ :
p. 5.4.9
wytrzymatoéci na wilgotne goraco cykliczne 5 e PN-77/T-80051
(pierwszy cykl) : : p. 5.4,9
. , PN-77/T-80051
wytrzymatosci na zimno Aa 3.9 b. 5.4.9
T oo e el : PN-77/T-80051
odpornosci na niskie cisnienie atmosferyczne M 3.9 b. 5.4.9
wytrzymato$ci na wilgotne gcrace cykliczne PN-77/T-80051
Da 3.9
{pozostate cykle) p. 5.4.9
1 wytrzymatoéci i odpornoéci na wilgotne goraco PN-77/T-80051
Ca 3.10
state p. 5.4.10
s : - PN-77/T-80051
temperaturowego wspotczynnika rezystancji X 3. 11 b. 5. 4. 11
Il [ . L
odpornoéci na obcigzenia impulsowe ° x 3.12 5.4.3
: PN- T-80051 .
trwatoéci w temperaturze +70°C ) X 3.14 : ?7/ Ol
p. 5.4,.16
v
trwatosci w gérnej temperaturze kategorii o 315 PN-77/T-80051
klimatycznej : p. 5.4.17
v wytrzxmafoécu na pfesme (dotyczy rezystoréw o ka- Jii 3.16 5.4.4
tegorii klimatycznej 55/125/56)
Vi wytr-zymat.?sm na slong_mgtg (dotyczy rezystordéw g 3,17 5.4.5
o kategorii klimatycznej 55/125/5€)

Znak x oznacza, Ze dana préba nie ma oznaczenia, Pozostate oznaczenia - wg PN-73/E-04550,

Dia rezystoréw o kategorii klimatyczne] 55/125/56 nie wykonuje sig 1, 11l i IV grupy badad, jeteli sa aktualne

wyniki b

adar\ petnych dla kategorii klimatycznej 55/125/21.

1) Potowa prébki.

2) pr

uga potowa prdébki,
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5, 2, Pobieranie proébek

5,2.1, Pobieranie prébek do badan niepeinych - wg

SN-77/T-80051 p. 5.2, 1.

5.2.2, Pobieranie prébek do badan petnych

5.2.2.1. Pobieranie prébek rezystoréw ML T. Do badan

petnych wg 5, 1, 2 nalezy pobraé z biezgcej produkcji spo-
sobem losowym 4 prdbki po 10 sztuk rezystordéw o kategorii
klimatycznej 55/125/21 i 6 prébek po 10 sztuk rezystorow
o kategorii klimatycznej 55/125/56, o jednakowym oznacze-
niu wg 2.2, o jednej z produkowanych tolerancji. Do kaz-
dej grupy badan wg tabl, 7 nalezy przeznaczyé jedng préb-
kg,

Do badadi petnych nalezy pobraé rezystory, ktére spet-

niaja wymagania badan niepetnych,

5.2,2, 2, Pobieranie prébek rezystoréw OML T, Do ba-

dar petnych wg 5. 1. 2 nalezy pobraé z biezacej produkcji

sposobem losowym 8 prébek po 10 sztuk rezystoréw o ka-
tegorii klimatycznej 55/125/21 i 12 prébek po 10 sztuk re-
zystoréw o kategorii klimatycznej 55/125/56, o jednakowym
oznaczeniu wg 2, 2, o jednej z produkowanych tolerancji.

Potowe pobranych prébek nalety przeznaczyé do po-
szczegdlnych grup badafi wg tabl, 7, druga potowg prdébek
nalety przechowac do drugiego stopnia badan,

Do badan petnych nalezy pobraé rezystory, kidre spet-

niaja wymagania badan niepetnych,

5, 3. Ogdlne warunki prdéb i pomiardw - wg PN-77/

T-80051 p. 5.3; pomiar rezystancji - wg PN-77/T-80051

P. 5,4.3.

5. 4. Opis badah

5.4,1. Sprawdzenie wytrzymatosci na wibracje sinusoi-

dalne - wg PN-77/T-80051 p. 5,4,7, z tym 2e  parametry

préby nalety przyjaé wg 3. 7 niniejszej normy.

5.4, 2, Sprawdzenie wytrzymatosci na udary mechanicz

ne - wg PN-77/T-80051 p. 5.4.8, z tym 2e parametry prd-

by nalezy przyjac¢ wg 3. 8 niniejszej normy,

5.4.3. Sprawdzenie odpornosci na obciazenia impulso-

we. Przed préba nalezy dokonaé oglgdzin rezystordéw i

zmierzy¢ rezystancje, a nastgpnie rezystory nalezy pod-
da¢ obciazeniu impulsowemu w warunkach wg 3, 12,
Po co najmniej 2 h regeneracji nalezy dokonaé¢ ogledzin

i zmierzy¢ rezystancje.

5,4,4, Sprawdzenie wytrzymatosci na piesnie. Przed

préba nalety zmierzyé rezystancje, a nastepnie wykonaé
prébe wytrzymatoéci Ja wg PN-73/E-04550/09 w warunkach
wg 3, 16, stosujac grzyby plesniowe,

Po prébie nalezy dokonaé ogledzin rezystoréw i po 2 h

regeneracji zmierzy¢ rezystancje,

5.4.5. Sprawdzenie wytrzymatosci na stona mgte. Przed

prdéba nalezy zmierzyé rezystancje, nastgpnie rezystory
umiesci¢ w komorze probierczej odpornej na korozje pota-
czonej z wytwornica stonej mgty. Wilgotnoéé wzgledna w
komorze 95+5%, temperatura komory 35 iZOC. Rezystory
nalezy poddaé dziataniu stonej mgty bez przerwy w ciagu
4 déb. Rezystory powiriny byd ustawione tak: aby podlega-~
ry dziatahiu stone] mgty podobnie jak podczas ich pracy w
urzadzeniach.

Stona mgte nalezy wytwarzaé z roztworu wodnego:50%19
chemicznie czystego chlorku scdowego {NaCl) na 10,02 |
destylowane] wody, Liczba pH w tym reztworze po-
winna wynosié 6,5 = 7,2, Roztwdr powinien mieé¢ tempera-
ture réwng temperaturze kom'or*y probierczej, Powietrze
przeznaczone do wytwarzaﬁia mgty z roztworu powinno byé
wolne od zanieczyszczen | mieé temperature réwna tempe-

raturze komory. Powietrze mozna oczyszczaé przez prze-

puszczenie go przez mgtg wodna, warstwe azbestu, welny
itpo
Storg mgte ralezy rozpylaé przez 15 min w ciggu kazdej

1 h préby, przy czym gestos¢ kropel storej maty powinna wy-

2 . . " .

nesié 0,52 3 mlna 10 cm  powierzchni w ciggu kazdej 1 h
préby.

Stona mgta nie powinna byé rozpylana bezposrednio na

rezystory. Predkoéé strumienia powietrza ze stona mgta,

mierzona w odlegtoéci 1 cin od powierzchni rezystoréw, nie
powinna przekraczad 1 mm/s, Na rezystory nie powinny
padaé ze écian komory krople skondensowanej pary,

Po wyjeciu rezystoréw z komory probierczej nalezy je
ptukaé¢ w strumieniu biezacej wody w ciggu 5 min, nastep-
hie obmyé w wodzie destylowanej, sirzasnac z nich reka
pozostate krople wody, po czym nalezy je umiesci¢ na 1 =+
2 h w warunkach regeneracji,

Po prdbie nalezy dokonaé ogledzin rezystorow i zmie-

rzyé rezystancje.
5.4, 6, Pozostate badania - wg PN-75/T-04600 p. 2.2,

5.4,2 £ 5.4.6, 5.4,.9 = 5, 4,11,

PN-77/T-80051 P.
5.4, 15-5.4,17,

5. 5. Ocena wynikéw badan

5.5.1. Ocena wynikéw badad riepetrych. Wynik badan

niepeinych ralezy uznaé za dodatni, jezeli w prébkach po-
branych do badah wg &, 2, 1 liczba sztuk niezgodnych z
wymaganiami rormy nie przekracza dopuszczalne] liczby
sztuk wadliwych wg PN-73/N-03021 przy wadtiwosci Wopo-
danej w tabl, 6 oraz aktualne sg wyniki badan petnych i  o.

pakowanie partii jest zgodne z PN-77/T-8CCE1 p. 4.1,

5,5,2., Ocena wynikéw badai petnych

5.5.2, 1, Wynik badan petnych rezystordw Mt T halezy

uznaé za dodatni, jezeli w prébkach pobranych wg 5 2.2
liczba sztuk niezgodnych z wymaganiami normy nie przekra-

cza dopuszczalnej liczby sztuk podanej w tabl, 5,
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Wynik badan petnych nalety uznaé za ujemny, jeeli licz-
ba sztuk niezgodnych z wymaganiami normy przekracza do-

puszczalna liczbe sztuk podanag w tabl, 8,

stapita niezgodno$é z norma, na prébkach rezerwowych dru-"
gi stopief badaf, przy czym w drugim stopniu badaf nie do-

puszcza sig ani jednej sztuki wadliwej,
L]

Tablica8

Dopuszczalna liczba sztuk niezgodnych z wymaganiami normy

Licznosé
prébki

Sprawdzenie
Grupa

w poszczegdbinych
prébkach

we wszystkich prébkach

w catej prébce
razem

sztuk

kategoria klimatyczna

55/125/21

55/125/56

55/125/21 55/125/21 |55/125/56

wytrzymato$ci mechanicznej
koficéwek

55/125/56

lutownoséci 0

wytrzymatosci na zmiany
temperatury

wytrzymatosci na wibracje (0]

wytrzymatosci na udary 0

wytrzymatosci na cykl
czynnikéw klimatycznych

wytrzymatosci i odpornosci

1 10 ;
na wilgotne goraco state

temperaturowego wspéiczyn-
nika rezystancji

n 10
odpornoéci na obciaZenie
impulsowe

trwaloéci w temperaturze 1

O
v ' +70°C

trwatoéciw gérnej tempera-
turze kategorii

wytrzymatosci na plesnie
{ dotyczy rezystoréw o kate- -
gorii klimatyczne]
55/125/56)

wytrzymatos$ci na stona
mgte (dotyczy rezystoréw. =
o kategorii kiimatycznej
55/125/56)

Vi 10

5.5,2, 2 Wynik badar petnych rezystoréw OMLT nalety

uznaé za dodatni ju: po pierwszym stopniu badah, jeteli w

katdej grupie badah wg tabl, 7 wszystkie rezystory spef-
niaja wymagania normy,
Wynik badah petnych nalety uznaé za ujemny juz po

pierwszym stopniu badan, jezeli dwa Iub wiecej rezystoréw

w ktérejkolwiek grupie badarh nie spetniaja wymagan normy,
Jezeli w ktérejkolwiek grupie badan w pierwszym  stop=-

niu badan jeden z rezystoréw nie speinia ktéregokolwiek

z wymagaih, nalety wykonaé w tych grupach, w ktérych wy-

5,6, Postepowanie ze sztukami_ . badanymi, Rezystory,

ktére przeszty badania petne, nie powinny byé dostarczane

odbiorcy,

6. POSTANOWIENIA PRZEJSCIOWE

Do dnia 31 grudnia 1978 r, dopuszcza si¢ podczas spraw-.
dzania odpornosci na wilgotne goraco state (F’_’N-??/T-BOO51
p. 5.4.10) ograniczenie napigcia statego przyktadanego do

rezystoréw podczas préby do 510,25V,

KONIEC

Informacje dodatkowe
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INFORMACJE DODATKOWE

1, Instytucja opracowujaca norme - Zaktady Podzespo-

téw Radiowych OMIG - Warszawa,

2, Istotne zmiany w_stosunku do BN-70/3281-36

a) rozszerzono dolny zakres rezystancji,
b) zawezono przedziat czestottiwosci wibracji sinusoi-
dalnych,

¢} w zakresie metod badaf powotano sig na-obowiazujaca

PN-77/T-80051.

3, Normy zwiazane

PN-73/E-04550/09 Wyroby elektrotechniczne. Préby &éro-
dowiskowe, Préba J - pleénie

PN-73/N-03021 Statystyczna kontrola jakoéci, Kontrola
odbiorcza wedtug oceny alternatywnéj. Plany badania

PN-70/T-02003 Rezystory i kondensatory, Ciagi liczbowe

dla znamionowych wartoéci rezystancji i pojemnoséci

PN-75/T-02052 Rezystory i kondensatory., Kody cechowa-
nia znamionowych wartosci i tolerancji rezystancji i
pojemnosci

PN-75/T-04600 Kondensatory i rezystory, Metoda spraw-
dzania wymiaréw, wygladu zewnetrznego, cechowania
i masy '

PN-74/T-04601/01 Elementy urzadzeh elektronicznych, Re-
zystory state, Metody préb i pomiaréw, Nazwy i okreé-
lenia )

PN-77/T-80051 Elementy urzadzen elektrycznych, Rezys-
tory niedrutowe warstwowe state typu 2, Ogblne wy-

magania i badania

4., Symbol wg SWW - 1158-111,

5, Autor projektu normy - M, Stanek - Zaktady Podze-

spotéw Radiowych OMIG Warszawa,



